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porgs struktur og fremgangsmdade til frem-
stilling deraf

PRHNERDRAS 5930-84
Siliciumdioxidbaseret, syntetisk materiale med porgs
struktur og den almene formel

C2/no * B203 . : S:i.02+
hvor C er en kation, s3dsom H , NH4 eller en metal-
kation med en valens pd n, x er et tal stgrre end eller
lig med 4 og mindre end eller lig 50.
Materialet fremstilles ved at omsatte en siliciumfor-
bindelse, et borderivat og et chelatdannende stof
ved en temperatur pd fra 100°C til 220°C, og ved en
pH-vardi mellem 9 og 14 i et tidsrum pd fra 1 til 30
dage indtil endt krystallisation. Krystallerne glgdes
ved en temperatur pa fra 300°C til 700°C og renses.
Materialet er f.eks. nyttigt som katalysator for et
antal kemiske reaktioner.
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